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Тема дисертації:
1. Критичність поведінки оптико-фізичних властивостей сегнетоелектриків Sn2P2S6 і Sn2P2(Se0,28S0,72)6
(p,T,x - фазова діаграма твердих розчинів Sn2P2(Se0,28S0,72)6

2. Criticality of behaviour of the optical-physical properties of ferroelectrics Sn2P2S6 and Sn2P2(Se0,28S0,72)6
(p,T,x - phase diagram of solid solutions Sn2P2(SexS1-x)6)

Реферат:
1. На основі дослідження акустичних, оптичних та термомеханічних властивостей кристалів сімейства
Sn2P2(SexS1-x)6 вирішена проблема спеціальних точок на p,Т,х - фазовій діаграмі даних твердих розчинів і
запропоновані високоефективні матеріали для керування оптичним випромінюванням. Виявлено
трикритичну точку на p,T - фазовій діаграмі кристалів Sn2P2S6 (pTC=4,3 кбар і TTC=259K). Встановлено, що
на р,T,x - фазовій діаграмі твердих розчинів Sn2P2(SexS1-x)6 існують дві особливі лінії фазових переходів, а
саме лінія трикритичних точок та лінія потрійних точок. Запропоновано нові ефективні акустооптичні,
магнітооптичні і електрогіраційні матеріали на основі кристалів Sn2P2S6.



2. On the basis of study of acoustic, optical, and thermomechanical properties of crystals that belong to the
Sn2P2(SexS1-x)6 family the problem of special points on p,T,x - phase diagram is solved and the high efficiency
materials were proposed for optical radiation control. The tricritical point at p,T - phase diagram of Sn2P2S6
crystals has been revealed (pTC = 4.3 kbar and TTC = 259 K). It was argued that on the p,T,x - phase diagram of
Sn2P2(SexS1-x)6 solid solutions there are two special lines of phase transitions, namely line of tricritical points and
the line of triple points. A new efficient acoustooptic, magnetooptic and electrogyration materials based on
Sn2P2S6 crystal are proposed.
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